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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist ... .
Nationales Vorwort

Das internationale Dokument IEC 82/1456/CD:2018 ,Terrestrial photovoltaic (PV) modules — Design
qualification and type approval — Part 1-3: Special requirements for testing of thin-film amorphous silicon
based photovoltaic (PV) modules” (CD, en: Committee Draft) ist unverandert in diesen Norm-Entwurf
tibernommen worden. Dieser Norm-Entwurf enthalt eine noch nicht autorisierte deutsche Ubersetzung.

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieBen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend
der diesbeziglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fir den deutschen
Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fir den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom TC 82 ,Solar photovoltaic energy systems® der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Européaische Komitee fiir Elektrotechnische
Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf fur eine Internationale
Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en:
Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf fur eine Europaische Norm gestellt wird, um eine
Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als
Europédische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverandert als Deutsche Normen zu Uber-
nehmen.

Da der Abstimmungszeitraum fur einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf FprEN nur 6 Wochen betragt, und dann
keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden kénnen, sondern nur noch eine ,JA/NEIN“-
Entscheidung méglich ist, wobei eine ,NEIN“-Entscheidung fundiert begriindet werden muss, wird bereits der
CD als DIN-Norm-Entwurf veréffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Offentlichkeit frithzeitig be-
ricksichtigen zu kénnen.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 373 ,Photovoltaische Solarenergie-Systeme” der
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de)
zustandig.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Uber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europdische Norm durch CENELEC Ubernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. IEC ist nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Diese neue Ausgabe der Normenreihe IEC 61215 dient der Erganzung von mehreren neuen Prifungen, der
Erlauterung der Art und Weise der Durchfiihrung mehrerer Priiffungen von spezialisierten Modulen und der
Klarung von Einzelheiten von Annahmekriterien im Zusammenhang mit Leistungsmessungen. Diese neue
Ausgabe enthalt notwendigerweise Anderungen zu Teil 1: Prufanforderungen, zu Teil 2: Priifverfahren und zu
den technologiespezifischen Dokumenten (Teile 1-1, 1-2, 1-3 und 1-4).

Im informativen Anhang A am Ende von 61215-1, sind der Hintergrund und die Begrindung in Bezug auf
einige der wesentlicheren Anderungen erldutert, die an der Normenreihe |IEC 61215 beim Fortschreiten von
Ausgabe 1 zu Ausgabe 2 vorgenommen wurden.
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN 61215-1-3 (VDE 0126-31-1-3):2017-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Eine zyklische (dynamische) mechanische Belastungspriifung (MQT 20);

b) eine Prifung zum Erkennen spannungsinduzierter (potentialinduzierter) Degradation (MQT 21);

c) eine Biegeprifung (MQT 22) fur flexible Module;

d) ein Prufverfahren zum Erkennen von durch Licht und erhéhte Temperaturen verursachte Degradation
(LeTID; en: light and elevated temperature induced degradation) in kristallinen Silizium-Modulen.
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Terrestrische Photovoltaik(PV)-Module -
Bauarteignung und Bauartzulassung —
Teil 1-3: Besondere Anforderungen an die Priifung von Photovoltaik(PV)-
Dinnschichtmodulen aus amorphem Silizium

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 61215 legt die IEC-Anforderungen fir die Bauarteignung und Bauartzulassung
terrestrischer photovoltaischer Module fest, die fir den Langzeitbetrieb in gemaRigten Freiluftklimaten
geeignet sind. Dieses Dokument ist fir die Anwendung auf alle terrestrischen Flachplatten-Diinnschicht-
module auf der Grundlage von amorphem Silizium (a-Si; a-Si/c-Si) bestimmt. Es behandelt die besonderen
Anforderungen an Prifungen dieser Technologie, welche die Anforderungen von |EC 61215-1 und
IEC 61215-2 erganzen.

Dieses Dokument gilt nicht fur Module, die mit konzentriertem Sonnenlicht betrieben werden, es darf aber fir
schwach konzentrierende Module (ein- bis dreifache Sonneneinstrahlung) angewendet werden. Bei schwach
konzentrierenden Modulen missen alle Prifungen mit Strom-, Spannungs- und Leistungspegeln durch-
gefiihrt werden, die bei der Bemessungskonzentration zu erwarten sind.

Der Zweck dieser Priffolge ist die Bestimmung der elektrischen und temperaturbezogenen Kenngréfen des
PV-Moduls sowie der Nachweis, soweit als mdglich im Rahmen eines vertretbaren Kosten- und Zeitauf-
wandes, dass das Modul geeignet ist, langere Zeit den im Anwendungsbereich beschriebenen Klimaten
standzuhalten. Die tatsachliche Lebenserwartung der so qualifizierten PV-Module ist abhéngig von ihrer
Konstruktion, der Umgebung und den Bedingungen, unter denen sie betrieben werden. Bedingungen
beschleunigter Prifungen werden empirisch auf jene gegriindet, die zur Nachbildung ausgewahliter
beobachteter Feldausfélle erforderlich sind, und werden unter gleichmaRiger Verteilung auf Modultypen
angewendet. Beschleunigungsfaktoren variieren méglicherweise je nach Produktbauart, und folglich sind
moglicherweise nicht alle Abbaumechanismen erkennbar. Prifergebnisse sollten nicht als quantitative
Vorhersage der Modullebensdauer interpretiert werden.

Dieses Dokument legt die von der PV-Technologie abh&ngigen Anderungen der Priifverfahren und Anfor-
derungen nach IEC 61215-1 und IEC 61215-2 fest.

2 Normative Verweisungen

Die normativen Verweisungen von IEC 61215-1 und IEC 61215-2 gelten ohne Anderungen.

3 Begriffe

Dieser Abschnitt von IEC 61215-1 ist ohne Anderungen anwendbar.

4 Priiflinge

Dieser Abschnitt von IEC 61215-1 ist ohne Anderungen anwendbar.

5 Kennzeichnung und Dokumentation

Dieser Abschnitt von IEC 61215-1 ist ohne Anderungen anwendbar.

6 Priifung

Dieser Abschnitt von IEC 61215-1 ist anwendbar mit den folgenden Ergénzungen:
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Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Leistungsstabilisierung des Moduls zu legen, wobei das Verfahren
MQT 19 mit den nachgenannt in 11.18 angegebenen besonderen Anforderungen verwendet wird.

7 Annahmekriterien
Dieser Abschnitt von IEC 61215-1 ist anwendbar mit den folgenden Anderungen:

Der zulassige Hochstwert der Reproduzierbarkeit ist auf » = 2,0 % festgelegt.

8 GrofRere sichtbare Schaden

Dieser Abschnitt von IEC 61215-1 ist ohne Anderungen anwendbar.

9 Bericht

Dieser Abschnitt von IEC 61215-1 ist ohne Anderungen anwendbar.

10 Anderungen

Dieser Abschnitt von IEC 61215-1 ist ohne Anderungen anwendbar.

11 Priifablauf und Priifverfahren

Der Prifablauf von IEC 61215-1 ist anwendbar.

11.1 Sichtpriifung (MQT 01)

Diese Priifung von IEC 61215-2 ist ohne Anderungen anwendbar.
11.2 Bestimmung der hochsten Leistung (MQT 02)
Diese Priifung von IEC 61215-2 ist ohne Anderungen anwendbar.
11.3 lIsolationsprifung (MQT 03)

Diese Priifung von IEC 61215-2 ist ohne Anderungen anwendbar.

11.4 Messung der Temperaturkoeffizienten (MQT 04)

Diese Priifung von IEC 61215-2 ist ohne Anderungen anwendbar.

11.5 Leistung bei Normpriifbedingungen (MQT 06.1)

Diese Priifung von IEC 61215-2 ist ohne Anderungen anwendbar.

11.6 Leistung bei geringer Bestrahlungsstarke (MQT 07)

Diese Priifung von IEC 61215-2 ist ohne Anderungen anwendbar.

11.7 Bewitterungsprifung (MQT 08)

Diese Priifung von IEC 61215-2 ist ohne Anderungen anwendbar.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN IEC 61215-1-3:2019-06


http://avadocuments2026.com/doc/e-din-en-iec-61215-1-3-2019-06
http://avadocuments2026.com/doc/e-din-en-iec-61215-1-3-2019-06

